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(57)摘要

本发明提供一种微型发光二极管显示器的

背板及其制造方法，包括驱动部分和键合区；所

述驱动部分通过键合区与微型发光二极管电性

连接；所述键合区包括图形化区域和未图形化区

域，所述图形化区域包括挖开区域和保留区域，

所述挖开区域和保留区域交替设置；所述微型发

光二极管芯片在所述图形化区域内具有投影区，

所述图形化区域延伸至所述投影区外。本发明通

过将键合区的图形化区域设计为挖开区域和保

留区域交替设置的结构，在挖开区域内设置粘合

剂对转移至键合区的微型发光二极管进行临时

固定，待所有微型发光二极管转移完成后，加热

使粘合剂挥发，微型发光二极管芯片与图形化区

域之间发生键合反应形成永久固定。

权利要求书1页  说明书4页  附图4页

CN 110190170 A

2019.08.30

CN
 1
10
19
01
70
 A



1.一种微型发光二极管显示器的背板，其特征在于：包括驱动部分和键合区；所述驱动

部分通过键合区与转移至背板上的微型发光二极管电性连接；所述键合区包括图形化区域

和未图形化区域，所述图形化区域包括挖开区域和保留区域，所述挖开区域和保留区域交

替设置；所述微型发光二极管芯片在所述图形化区域内具有投影区，所述图形化区域延伸

至所述投影区外。

2.根据权利要求1所述的微型发光二极管显示器的背板，其特征在于：所述保留区域为

矩形长条，多个矩形长条相互平行形成矩形条状阵列结构；所述挖开区域为矩形长条；相邻

两个矩形长条保留区域之间分布有一个矩形长条挖开区域；保留区域的矩形长条的长边延

伸出所述投影区且与未图形化区域电性连接，挖开区域矩形长条的长边延伸出所述投影

区。

3.根据权利要求2所述的微型发光二极管显示器的背板，其特征在于：所述矩形长条保

留区域的宽度为2um-20um。

4.根据权利要求2所述的微型发光二极管显示器的背板，其特征在于：所述矩形长条挖

开区域的宽度为2um-20um。

5.根据权利要求1所述的微型发光二极管显示器的背板，其特征在于：所述保留区域包

括多个圆环状保留区域和贯穿并与多个圆环状保留区域电性连接的矩形长条保留区域，圆

环状保留区域形成同心圆阵列结构；所述挖开区域为圆环状挖开区域和贯穿多个圆环状挖

开区域的矩形长条挖开区域，多个圆环状挖开区域形成同心圆阵列结构，相邻两个圆环状

保留区域之间分布有一个圆环状挖开区域；矩形长条保留区域的长边延伸出所述投影区且

与未图形化区域电性连接，矩形长条挖开区域的长边延伸出所述投影区。

6.根据权利要求5所述的微型发光二极管显示器的背板，其特征在于：所述圆环状保留

区域的宽度为2um-20um，所述圆环状挖开区域的宽度为2um-20um。

7.根据权利要求1所述的微型发光二极管显示器的背板，其特征在于：所述保留区域包

括多个矩形方框保留区域和贯穿并与多个矩形方框保留区域电性连接的矩形长条保留区

域，多个矩形方框保留区域同心设置形成同心矩形阵列结构；所述挖开区域包括多个矩形

方框挖开区域和贯穿多个矩形方框挖开区域的矩形长条挖开区域，相邻两个矩形方框保留

区域之间分布有一个矩形方框挖开区域；矩形长条保留区域的长边延伸出所述投影区且与

未图形化区域电性连接，矩形长条挖开区域的长边延伸出所述投影区。

8.根据权利要求7所述的微型发光二极管显示器的背板，其特征在于：所述矩形方框保

留区域的宽度为2um-20um，所述矩形方框挖开区域的宽度为2um-20um。

9.根据权利要求1所述的微型发光二极管显示器的背板，其特征在于：所述保留区域的

材料为导电材料。

10.一种微型发光二极管显示器的背板的制造方法，其特征在于：包括如下步骤：

S1：在玻璃基板上形成驱动部分和键合区；

S2：对步骤S1中的部分键合区进行图形化处理形成图形化区域，未经图案化处理的区

域为未图形化区域；其中，图形化区域包括挖开区域和保留区域，所述挖开区域和保留区域

交替设置。
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一种微型发光二极管显示器的背板及其制造方法

技术领域

[0001] 本发明涉及MircoLED显示器制造技术领域，特别涉及一种微型发光二极管显示器

的背板及其制造方法。

背景技术

[0002] 随着显示技术的发展，出现了微型发光二级管显示器(简称MircoLED)技术。

MircoLED显示器所采用的LED尺寸为微米等级，具有画素独立控制、独立发光控制、高辉度、

低耗电、超高分辨率和高色彩度等优点。巨量转移是Micro  LED制造过程中的关键步骤，该

过程是利用转移头分批次将MircoLED芯片转移到驱动部分对应的键合区上，这就要求在每

一个转移区完成后、所有转移完成之前，对已经转移完成的MircoLED芯片进行临时固定。一

种可行的做法是采用粘合剂进行临时固定，再通过后处理使芯片与键合区实现永久固定的

同时，使粘合剂挥发消失。图1为现有微型发光二极管显示器的背板剖视图，图2为现有微型

发光二极管显示器的背板俯视图，如图1和图2所示，微型发光二极管显示器的背板包括驱

动部分1、位于驱动部分1上的键合区2以及位于键合区2上且与键合区2电性连接的微型发

光二极管芯片3，其中键合区2为整面型结构，无法实现对微型发光二极管芯片3进行临时固

定。

发明内容

[0003] 本发明的目的是提供一种微型发光二极管显示器的背板及其制造方法，能够实现

微型发光二级管转移过程中临时固定。

[0004] 本发明提供一种微型发光二极管显示器的背板，包括驱动部分和键合区；所述驱

动部分通过键合区与转移至背板上的微型发光二极管电性连接；所述键合区包括图形化区

域和未图形化区域，所述图形化区域包括挖开区域和保留区域，所述挖开区域和保留区域

交替设置；所述微型发光二极管芯片在所述图形化区域内具有投影区，所述图形化区域延

伸至所述投影区外。

[0005] 进一步，所述保留区域为矩形长条，多个矩形长条相互平行形成矩形条状阵列结

构；所述挖开区域为矩形长条；相邻两个矩形长条保留区域之间分布有一个矩形长条挖开

区域；保留区域的矩形长条的长边延伸出所述投影区且与未图形化区域电性连接，挖开区

域矩形长条的长边延伸出所述投影区。

[0006] 进一步，所述矩形长条保留区域的宽度为2um-20um。

[0007] 进一步，所述矩形长条挖开区域的宽度为2um-20um。

[0008] 进一步，所述保留区域包括多个圆环状保留区域和贯穿并与多个圆环状保留区域

电性连接的矩形长条保留区域，圆环状保留区域形成同心圆阵列结构；所述挖开区域为圆

环状挖开区域和贯穿多个圆环状挖开区域的矩形长条挖开区域，多个圆环状挖开区域形成

同心圆阵列结构，相邻两个圆环状保留区域之间分布有一个圆环状挖开区域；矩形长条保

留区域的长边延伸出所述投影区且与未图形化区域电性连接，矩形长条挖开区域的长边延
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伸出所述投影区。

[0009] 进一步，所述圆环状保留区域的宽度为2um-20um，所述圆环状挖开区域的宽度为

2um-20um。

[0010] 进一步，所述保留区域包括多个矩形方框保留区域和贯穿并与多个矩形方框保留

区域电性连接的矩形长条保留区域，多个矩形方框保留区域同心设置形成同心矩形阵列结

构；所述挖开区域包括多个矩形方框挖开区域和贯穿多个矩形方框挖开区域的矩形长条挖

开区域，相邻两个矩形方框保留区域之间分布有一个矩形方框挖开区域；矩形长条保留区

域的长边延伸出所述投影区且与未图形化区域电性连接，矩形长条挖开区域的长边延伸出

所述投影区。

[0011] 进一步，所述矩形方框保留区域的宽度为2um-20um，所述矩形方框挖开区域的宽

度为2um-20um。

[0012] 进一步，所述保留区域的材料为导电材料。

[0013] 本发明还提供一种微型发光二极管背板的制造方法，包括如下步骤：

[0014] S1：在玻璃基板上形成驱动部分和键合区；

[0015] S2：对步骤S1中的部分键合区进行图形化处理形成图形化区域，未经图案化处理

的区域为未图形化区域；其中，图形化区域包括挖开区域和保留区域，所述挖开区域和保留

区域交替设置。

[0016] 本发明通过将键合区的图形化区域设计为挖开区域和保留区域交替设置的结构，

在挖开区域内设置粘合剂对转移至键合区的微型发光二极管进行临时固定，待所有微型发

光二极管转移完成后，加热使粘合剂挥发，微型发光二极管芯片与图形化区域之间发生键

合反应形成永久固定。

附图说明

[0017] 图1为现有微型发光二极管显示器的背板剖视图；

[0018] 图2为现有微型发光二极管显示器的背板俯视图；

[0019] 图3为本发明微型发光二极管显示器的背板实施例一剖视图；

[0020] 图4为本发明微型发光二极管显示器的背板实施例一俯视图；

[0021] 图5为本发明微型发光二极管显示器的背板实施例一中图形化区域结构示意图；

[0022] 图6为本发明微型发光二极管显示器的背板实施例二中图形化区域结构示意图；

[0023] 图7为本发明微型发光二极管显示器的背板实施例一制造过程剖视图；

[0024] 图8为本发明微型发光二极管显示器的背板实施例一制造过程俯视图。

具体实施方式

[0025] 下面结合附图和具体实施例，进一步阐明本发明，应理解这些实施例仅用于说明

本发明而不用于限制本发明的范围，在阅读了本发明之后，本领域技术人员对本发明的各

种等价形式的修改均落于本申请所附权利要求所限定的范围。

[0026] 本发明提供一种微型发光二极管显示器的背板，包括驱动部分和键合区；驱动部

分通过键合区与转移至背板上的微型发光二极管电性连接；所述键合区包括图形化区域和

未图形化区域，所述图形化区域包括挖开区域和保留区域，所述挖开区域和保留区域交替
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设置；所述微型发光二极管芯片在所述图形化区域内具有投影区，所述图形化区域延伸至

所述投影区外。

[0027] 图3为本发明微型发光二极管显示器的背板实施例一剖视图，图4为本发明微型发

光二极管显示器的背板实施例一俯视图，图5为本发明微型发光二极管显示器的背板实施

例一中图形化区域结构示意图，微型发光二极管显示器的背板包括：驱动部分10和键合区；

键合区包括图形化区域和未图形化区域，保留区域为矩形长条保留区域21，多个矩形长条

相互平行形成矩形条状阵列结构；所述挖开区域为矩形长条挖开区域22；相邻两个矩形长

条保留区域21之间分布有一个矩形长条挖开区域22；图5中虚线围成的区域24为微型发光

二极管芯片30在图形化区域上的投影区保留区域的矩形长条的长边延伸出所述投影区且

与未图形化区域电性连接，挖开区域矩形长条的长边延伸出所述投影区。

[0028] 其中，矩形长条保留区域21的宽度为2um-20um(最好为5um)，矩形长条挖开区域22

的宽度为2um-20um(最好为3um)。

[0029] 图6为本发明微型发光二极管显示器的背板实施例二中键合区结构示意图，键合

区包括图形化区域和未图形化区域40，本发明实施例二与实施例一的不同之处在于图形化

区域结构不同，如图6所示，保留区域包括多个圆环状保留区域41和贯穿多个圆环状保留区

域41的矩形长条保留区域43，矩形长条保留区域43与多个圆环状保留区域41电性连接，圆

环状保留区域41形成同心圆阵列结构；所述挖开区域包括圆环状挖开区域42和贯穿多个圆

环状挖开区域42的矩形长条挖开区域45，多个圆环状挖开区域42形成同心圆阵列结构，相

邻两个圆环状保留区域41之间分布有一个圆环状挖开区域42；图6中虚线围成的区域44为

微型发光二极管30在图形化区域上的投影区，矩形长条保留区域43的长边延伸出所述投影

区且与未图形化区域电性连接，矩形长条挖开区域45的长边延伸出所述投影区。圆环状保

留区域的宽度为2um-20um，圆环状挖开区域的宽度为2um-20um，圆环状保留区域的宽度与

圆环状挖开区域的宽度可以相同，也可以不同。

[0030] 本发明保留区域还可以为多个矩形方框保留区域和贯穿并与多个矩形方框保留

区域电性连接的矩形长条保留区域，多个矩形方框保留区域同心设置形成同心矩形阵列结

构；所述挖开区域包括多个矩形方框挖开区域和贯穿多个矩形方框挖开区域的矩形长条挖

开区域，相邻两个矩形方框保留区域之间分布有一个矩形方框挖开区域；矩形长条保留区

域的长边延伸出所述投影区且与未图形化区域电性连接，矩形长条挖开区域的长边延伸出

所述投影区。矩形方框保留区域的宽度为2um-20um，所述矩形方框挖开区域的宽度为2um-

20um，矩形方框保留区域的宽度与矩形方框挖开区域的宽度可以相同，也可以不同。

[0031] 其中，上述保留区域的材料为铜或钛等导电材料。

[0032] 本发明提供一种微型发光二极管显示器的背板的制造方法，包括如下步骤：

[0033] S1：在玻璃基板上形成驱动部分和键合区；

[0034] S2：对步骤S1中的部分键合区进行图形化处理形成图形化区域，未经图案化处理

的区域为未图形化区域；其中，图形化区域包括挖开区域和保留区域，所述挖开区域和保留

区域交替设置；

[0035] S3：在每个挖开区域内填充粘合剂；

[0036] S4：将微型发光二极管芯片转移至键合区上，通过粘合剂固定于所述键合区上；

[0037] S5：在步骤S4基础上，加热处理使粘合剂挥发，微型发光二极管芯片与图形化区域
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之间发生键合反应形成键合力使得微型发光二极管芯片与图形化区域固定连接。

[0038] 其中，图7为本发明微型发光二极管显示器的背板实施例一制造过程剖视图，图8

为本发明微型发光二极管显示器的背板实施例一制造过程俯视图，保留区域为矩形长条保

留区域21，挖开区域为矩形长条挖开区域22，粘合剂50填充在矩形长条挖开区域22中。

[0039] 本发明通过将键合区的图形化区域设计为挖开区域和保留区域交替设置的结构，

在挖开区域内设置粘合剂对转移至键合区的微型发光二极管进行临时固定，待所有微型发

光二极管转移完成后，加热使粘合剂挥发，微型发光二极管芯片与图形化区域之间发生键

合反应形成永久固定。
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图8
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